Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
*Tematyka badawcza

*Wyposazenie

*Wybrane osiagniecia

Interdyscyplinarne programy badawcze
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Tematyka badawcza dotyczy gtéwnie badan podstawowych w
zakresie fizyki fazy skondensowanej i jest realizowana w trzech
gtéwnych kierunkach: ~150 publikacii/rok

+ Niekonwencjonalne materiaty dielektryczne; - P ]

+ Zaawansowane materialy dla elektroniki molekularnej;

* Nowe materialy magnetyczne dla zaawansowanej nanotechnologii
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“|"me Kategoria 1. 68 pracownikéw naukowych
! 18 profesoréw zwyczajnych

16 profesoréw nadzwyczajnych

Projekty badawcze 13 doktorantéw
26 projektéw MNiSW 28 inzynieréw i technikéw
6 Projektéow miedzynarodowych 31 pracownikéw administracyjnych

Udziat w centrach badawczych

* Centrum Naukowe Zjawisk Kooperatywnych (IFM PAN, UAM, INIiBS PAN, UJ,
AGH, USL, UMCS, IF PAN, ITME);

+ Wielkopolskie Centrum Badan Przyrodniczych i Medycznych (IFM PAN, IChBO
PAN, IGCZ PAN, IGR PAN, Instytut Dendrologii PAN);

* Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowan w Elektronice
Spinowej — SPINLAB (IFM PAN, UAM, AGH, UwB, IF PAN, IKiFP PAN)

Wspoétpraca miedzynarodowa obejmuje 15 panstw i ponad 120 osrodkéw badawczych

TECHNOLOGIA (nanotechnologia)
Technologie wytwarzania uktadéw warstwowych w warunkach ultrawysokiej prézni

MBE
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Stanowisko technologiczno-pomiarowe przystosowane do preparatyki cienkich warstw
metoda epitaksji z wigzki molekularnej (MBE) oraz kompleksowej analizy powierzchni
ciata statego (topologii, struktury krystalograficznej i elektronowej) z wykorzystaniem
mikroskopii i spektroskopii skaningowej (SPM i STS) oraz innych uzupetniajacych
technik badawczych (XPS, RHEED).




Stanowiska do osadzania uktadéw warstwowych metoda rozpylania jonowego
(sputtering)
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Komora do osadzania warstw meted Komora do osadzania warstw i
rozpylania magnetronowego® “ metodg PLD i i ) KIaSte,r do Wytwarzama
uktadéw warstwowych
metodami:

ablacji laserowej (PLD),

rozpylania
magnetronowego,

rozpylania z
wykorzystaniem dziata
jonowego (IBS).

Inwestycja w
trakcie realizacji
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Dzigkuje za uwage

Stacja docelowa: Europejskie Centrum Zaawansowanych
Technologii — Materialy | Biomaterialy - ECZT
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